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Patenttivaatimukset

1.

Ultradanianturi (100), joka késittaa

pietsosdhkdisen komposiittikerroksen (102), joka on konfiguroitu olemaan akustisessa
yhteydessa naytteen kanssa ja jolla on ainakin osittain erilliset akustisen impedanssin ja
sahkdisen  impedanssin  ominaisuudet, jolloin  kyseinen  pietsosahkdinen
komposiittikerros (102) kasittaa

erilleen sijoitettujen pietsosahkdisten alueiden (10) ryhmén, jolloin kukin erilleen
sijoitettu pietsosdhkéinen alue (10) on valmistettu pietsoséhkdisestd materiaalista,
jolla on ensimmainen akustinen impedanssi ja ensimmainen suhteellinen sahkdinen
permittiivisyys;

tdytemateriaalia (12), joka on sijoitettu vierekkaisten, erilleen sijoitettujen
pietsosadhkodisten alueiden (10) valiin, jolloin kyseinen taytemateriaali (12) kasittda
polymeerimatriisin (13), jolla on toinen akustinen impedanssi ja toinen suhteellinen
sahkbinen permittiivisyys, jolloin toinen akustinen impedanssi on pienempi kuin
ensimmainen akustinen impedanssi ja toinen suhteellinen séhkdinen permittiivisyys
on pienempi kuin ensimmainen suhteellinen séhkdinen permittiivisyys; ja
ei-pietsosdhkdistd materiaalia (15), joka on kosketuksissa polymeerimatriisin (13)
kanssa, jolloin ei-pietsosdhkbiselld materiaalilla (15) on kolmas akustinen impedanssi
ja kolmas suhteellinen sahkdinen permittiivisyys, jolloin kolmas akustinen impedanssi
on suurempi kuin toinen akustinen impedanssi ja kolmas suhteellinen sahkdinen
permittiivisyys on pienempi kuin ensimmainen suhteellinen sahkdinen permittiivisyys;
ja

yhden tai useamman elektrodin (112), joka on séhkobisesséa yhteydessa pietsosahkdisen
komposiittikerroksen (102) kanssa,

tunnettu siita, etta

polymeerimatriisi (13) on valmistettu epoksista ja ei-pietsosdhkdinen materiaali (15) on
hafniumoksidijauhetta.

Patenttivaatimuksen 1 mukainen ultradanianturi (100), joka ké&sittda liséksi yhden tai
useamman sahkodisesti eristdvan alueen, jotka on sijoitettu vierekkaisten, erilleen
sijoitettujen  pietsosahkdisten alueiden (10) valin ja jotka ovat kosketuksissa
taytemateriaaliin (12).

Patenttivaatimuksen 2 mukainen ultradanianturi (100), jossa kyseisella yhdella tai
useammalla sahkodisesti eristavalla alueella on neljas akustinen impedanssi ja neljas
suhteellinen sahkdinen permittiivisyys, jolloin neljas akustinen impedanssi on lahella
ensimmaistd akustista impedanssia ja neljds suhteellinen séhkdinen permittiivisyys on
pienempi kuin ensimmainen suhteellinen sahkdinen permittiivisyys.

Patenttivaatimuksen 2 tai 3 tai 6 mukainen ultradanianturi (100), jossa kyseinen yksi tai
useampi sahkdisesti eristava alue on valmistettu keraamisesta aineesta tai lasista.

Jonkin patenttivaatimuksen 2—4 mukainen ultradanianturi (100), jossa kyseinen yksi tai
useampi sahkdisesti eristivd alue on muodoltaan pitkdnomainen, muodostaa
tangonmuotoisia sahkdisesti eristavia alueita, muodostaa pylvdédnmuotoisia séhkodisesti
eristévia alueita tai on pallomainen.

Jonkin patenttivaatimuksen 1-5 mukainen ultradénianturi (100), jossa ei-pietsoséhkdinen
materiaali (15) on upotettu polymeerimatriisiin (13).

Jonkin patenttivaatimuksen 1-6 mukainen ultradénianturi (100), jossa
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pietsosdhkdinen materiaali on jatkuvaa yhdessa suunnassa ja
taytemateriaali (12) on jatkuvaa kolmessa suunnassa.

Jonkin patenttivaatimuksen 1-6 mukainen ultradénianturi (100), jossa

pietsosdhkdinen materiaali on jatkuva kahdessa suunnassa ja
pietsosdhkdinen (12) on jatkuvaa kahteen suuntaan.

Jonkin patenttivaatimuksen 1-8 mukainen ultradénianturi (100), jossa

akustinen impedanssiominaisuus kasittdd akustisen impedanssin, joka vaihtelee noin
15 MR:std (10%g.s".m?2) noin 30 MR:d4n (10%kg.s".m?); ensimmainen akustinen
impedanssi vaihtelee noin 30 MR:sta (10%kg.s.m2) noin 40 MR:a&n (10%kg.s".m*); ja/tai
kolmas akustinen impedanssi vaihtelee noin 7 MR:std (10°kg.s".m*2) noin 8 MR:&an
(10%g.s'.m3).

Jonkin patenttivaatimuksen 1-9 mukainen ultradanianturi (100), joka kasittda lisaksi
tukikerroksen (114), joka on sahkdisessa yhteydessa kyseiseen yhteen tai useampaan
elektrodiin (112), jolloin tukikerros (114) on edullisesti herkkyytté lisdava (dematching)
kerros.

Jonkin patenttivaatimuksen 1—-10 mukainen ultradénianturi (100), jossa pietsoséhkdinen
komposiittikerros  (102) ja nayte maarittdvat akustisen polun niiden valille, jolloin
ultradanianturi (100) kasittaa lisdksi lahes haviéttdman akustisesti sovitetun kerroksen, joka
on sijoitettu akustiselle polulle pietsoséhkdisen komposiittikerroksen (102) ja naytteen valiin.

Jonkin patenttivaatimuksen 1—11 mukainen ultradénianturi (100), jossa pietsoséahkoéisen
komposiittikerroksen (102) paksuus on noin 2 400 mikrometria.

Jonkin patenttivaatimuksen 1-12 mukainen ultradanianturi (100), jossa kukin toisistaan
erilleen sijoitettu pietsoséhkdinen alue (10) on 200 mikrometrin etaisyydelld toisistaan ja
jonka poikkileikkaus on nelibn muotoinen ja jonka nelibn muotoinen poikkileikkaus on
1 000 mikrometrid kertaa 1 000 mikrometria.

Jonkin patenttivaatimuksen 1-13 mukainen ultradénianturi (100), jossa pietsoséahkéisen
komposiittikerroksen (102) pietsosahkdinen tilavuusosuus vaihtelee noin 70 %:sta noin
80 %:iin.
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